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V. Відомості про дисертацію
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Тема дисертації:
1. Взаємодія нелегованого та легованого CdTe із травильними композиціями (NH4)2Cr2O7-HHal-органічна
кислота

2. Interaction of undoped and doped CdTe with (NH4)2Cr2O7 - HHal - organic acid etching solutions

Реферат:
1. Дисертаційна робота присвячена дослідженню взаємодії нелегованого та легованого CdTe з водними
розчинами (NH4)2Cr2O7 - HHal - органічна кислота. За результатами експериментальних досліджень з
використанням математичного моделювання на симплексі побудовано 20 діаграм "склад травника -
швидкість травлення" для монокристалів CdTe, CdTe(Ge), CdTe(Sn), CdTe(Pb) та визначено межі існування
областей поліруючих і неполіруючих розчинів. Досліджено кінетичні закономірності та визначено лімітуючі
стадії процесу розчинення нелегованого та легованого CdTe, виявлено вплив легування на швидкість
травлення та межі областей поліруючих розчинів. Показано, що при заміні НBr на HCl у складі травильних
композицій (NH4)2Cr2O7 - НHal- органічна кислота підвищується швидкість розчинення досліджуваних
кристалів (до 9 мкм/хв) і має місце перехід від селективного і неполіруючого характеру травлення до
поліруючого. Із аналізу температурних залежностей швидкостей розчинення встановлено існування



компенсаційної залежності при хімічному розчиненні нелегованого та легованого CdTe у розчинах систем
(NH4)2Cr2O7 - НHal - органічна кислота. Виявлено залежність між складом травильної композиції, рН
розчину та станом поверхні кристалів після ХДП. Наведено склади поліруючих розчинів, придатних для ХМП
поверхні нелегованого та легованого CdTe з використанням як модифікатора в'язкості етиленгліколю та
лактатної кислоти. Показано, що після травлення кристалів у розчинах (NH4)2Cr2O7 - НHal- органічна
кислота на поверхні зберігається стехіометрія поверхневих шарів і нанорозмірний мікрорельєф. На основі
отриманих експериментальних результатів оптимізовано склади травильних композицій і розроблено
режими та способи модифікації і підготовки полірованих поверхонь CdTe, CdTe(Ge), CdTe(Sn) та CdTe(Pb).

2. Thesis is devoted to the investigation of a chemical interaction of undoped and doped CdTe crystals with the
(NH4)2Cr2O7 - HHal - organic acid solutions. According to the results of mathematical simulation using the
simplex method 20 diagrams "etchant composition - etching rate" with determining the regions of polishing and
unpolishing solutions have been constructed. The kinetic behaviours and the limits stages of dissolution process of
undoped and doped CdTe crystals were investigated, the influence of doping on the etching rate and the regions
of polishing solutions was determined. It is shown that at the replacement НBr to HCl in (NH4)2Cr2O7 - HHal -
organic acid etching compositions etching rates of mentioned above crystals rise up to 9 ?m/min and a transition
take place from selective and unpolishing nature of etching to polishing. Dependence between composition of
etchant solutions, pH of solution and the state of crystal's surfaces was found out. A great advantage of developed
etchants on the basis of aqueous solutions (NH4)2Cr2O7 - HBr - C4H6O6 is possibility to choose solutions with the
different value of pH and polishing rates depending on technological tasks. The compositions of polishing solutions
suitable for the chemical-mechanical polishing of undoped and doped CdTe surfaces using as viscosity modifiers
glycol and lactic acid are given. It was shown that the crystals surfaces after their polishing by the solutions
(NH4)2Cr2O7 - HHal - organic acid have the stoichiometric composition and the nanoscale roughness. There were
optimized the polishing compositions in the investigated systems and developed the methods and technological
procedures of the polishing surfaces obtaining of the CdTe, CdTe(Ge), CdTe(Sn) and CdTe(Pb).
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